


Naturel ou synthétique?
La différence ne se voit pas a I'ceil nu.
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Synthétique: Croissance

en solvant ( métal fondu) a Haute
Pression et Haute Température
(HPHT)
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Synthétique: croissance
en phase vapeur
Chemical Vapor Deposition
(CVD)

MICROWAVE BEAM
DIAMOND WAFERS

PEDESTAL







Croissance hors équilibre

LSPM-CNRS



Identification

Cathodoluminescence (MEB Nantes)
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Retour aux naturels: quelques monstres

TH2-333 51
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Des diamants brisés, recollés
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Des (petites) faces
du cube
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TH 2-339 Olive

Intercroissance
poecilitique

000 pm IMN7 HT=20kV Mag=30X
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